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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 17年 3月 2日 (2005.3.2)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ３
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 例 え ば 、 特 開 平 － ３ ２ ６ ６ ５ ９ 号 公 報 に は 、 ア ス ペ ク ト 比 が １ よ り 大 き な 溝 形 ア イ ソ
レ ー シ ョ ン 形 成 用 の 深 溝 を 半 導 体 基 板 に 形 成 し た 後 、 こ の 深 溝 内 に ア ス ペ ク ト 比 が １ 以 内
の 浅 溝 が 残 る よ う に 第 １ の 埋 込 絶 縁 膜 を 埋 め 込 み 、 続 い て 半 導 体 基 板 上 に 第 ２ の 埋 込 絶 縁
膜 を 堆 積 し た 後 、 浅 溝 内 に 埋 め 込 ま れ た 第 ２ の 埋 込 絶 縁 膜 の 上 部 を 、 そ の 上 面 位 置 が 浅 溝
の 周 囲 の 平 面 位 置 と 等 し く な る よ う に 平 坦 化 す る 方 法 （ 第 １ の 方 法 ） が 開 示 さ れ て い る 。
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